
    
    
       
    

    
      
        [image: Logo]
      
      
        
          


        

	Advanced Search
	Attribute Search
	Contacts
	Information Library Complex





	Login


        	
    [image: Contacts]
	
        Русский
    
	
        English
    



        
           
        

      

    
    	
            
              
            

        
	
          
          

        	

    
        
      	
       
    	
       
    	
      
    	
       
    	
      	
            
          	
            ?
          


    



    



        	
          
          

        
	
            

          


        			
                Details

            			


    
      

  
    	
        	Table
          	Card
          	RUSMARC
          
	
        	
        


  

  	
        
          
            [image: ]
          
        

      	
        
          
  
  	
            Title:
          	
                  Остаточные напряжения и механизмы релаксации в пентагональных наночастицах: магистерская диссертация: 15.04.03
          
	
            Creators:
          	
                  Кравченко Мария Юрьевна
          
	
            Scientific adviser:
          	
                  Гуткин Михаил Юрьевич
          
	
            Organization:
          	
                  Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли
          
	
            Imprint:
          	
                  Санкт-Петербург, 2017
          
	
            Collection:
          	
                  Выпускные квалификационные работы; 
                  Общая коллекция
          
	
            Subjects:
          	
                  Наноструктурные материалы; 
                  Напряжения остаточные; 
                  Релаксация
          
	
            UDC:
          	
                  620.22-022.53:539.12(043.3); 
                  539.373(043.3)
          
	
            Document type:
          	
                  Master graduation qualification work
          
	
            File type:
          	
                  PDF
          
	
            Language:
          	
                  Russian
          
	
            Level of education:
          	
                  Master
          
	
            Speciality code (FGOS):
          	
                  15.04.03
          
	
            Speciality group (FGOS):
          	
                  150000 - Машиностроение
          
	
            DOI:
          	
                  10.18720/SPBPU/2/v18-690
          
	
            Rights:
          	
                  Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование)
          
	
            Record key:
          	
                  RU\SPSTU\edoc\52791
          


  

          

                      
              Allowed Actions: 
                                                  –
              
            

            
                
                  Action 'Read' will be available if you login or access site from another network
                
                
                  Action 'Download' will be available if you login or access site from another network
                
            
  
                      
              Group:
              Anonymous
            

            
              Network: Internet
            
            
                            

      




  
    
      Annotation

    
        
          В результате исследования построена теоретическая модель, описывающая механизм релаксации остаточных напряжений в пентагональных кристаллических наноструктурах путем формирования отдельной КПДП. Напряженное состояние частицы моделируется с помощью упругого шара с аксиально расположенной в нем положительной клиновой дисклинацией. В основу предлагаемого решения положено найденное ранее точное выражение для упругой энергии КПДП в однородном упругом шаре. Определены наиболее энергетически предпочтительные места ее зарождения. Показано, что зарождение КПДП становится эффективным каналом релаксации остаточных напряжений при достижении частицей некоторого критического размера, который зависит от геометрических параметров наночастиц и свойств материала.
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